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摘要(译)

本发明提供非硅基有机发光微显示器件及其非硅基有机发光微显示模
组，相对于硅基微型显示器件开口率更高，提高显示器亮度。本发明的
非硅基有机发光微显示器件由以下组成，非硅基基板，沿一方向设置于
该非硅基基板上的多个第一电极和沟道，有机层，沿该方向的垂直方向
设置的多个第二电极和隔离柱，第一电极与所述非硅基基板之间的夹角
小于45度；相邻第一电极通过沟道隔开，相邻第二电极通过隔离柱隔
开；该非硅基有机发光微显示器件对角线小于1英寸，且PPI大于1000
个。相对于传统有机发光器件，本发明通过光刻后的钝化处理，不需要
再制备绝缘层，直接将绝缘层制备在第一电极上，节省制备工艺步骤。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/161d2e26-d52a-4177-a752-d040a54a5b7f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044464740/publication/CN102163614A?q=CN102163614A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102163614A

